WIESEAW WOLINSKI

Wiestaw Leonard Woliniski urodzit sie 1 stycz-
nia 1929 roku w Dabrowie Gérniczej. W la-
tach 1942-1945 zostat przymuszony do pracy
w niemieckim zaktadzie przemystowym. Po
wyzwoleniu podjat prace zarobkowa oraz nau-
ke w Gimnazjum i Liceum im. Waleriana tu-
kasiriskiego. W 1948 roku rozpoczat studia na
Wydziale tacznosci Politechniki Warszaw-
skiej. Prace zawodowa rozpoczat w 1951 roku
w Zaktadzie Elektroniki Paristwowego Instytu-
tu Telekomunikacyjnego oraz w Katedrze Ra-
diotechniki Politechniki Warszawskiej. W la-
tach 1953-1956 byt zatrudniony kolejno w Za-
ktadach Wytwérczych Lamp Elektrycznych
oraz w Instytucie tacznosci. W 1957 roku zo-
stat ponownie zatrudniony w Politechnice War-
szawskiej, w ktérej pracowat do przejscia na
emeryture w 1999 roku.

Dyplom inzyniera tacznosci uzyskat w 1952
roku, a tytut magistra inzyniera tacznosci
w 1955 roku, specjalizujac sie w zakresie elek-
troniki. Doktorat, ktérego promotorem byt pro-
fesor Bohdan Paszkowski, obronit w 1964 roku.
W 1968 roku uzyskat stopien doktora habili-
towanego. Rada Paristwa nadata mu tytut pro-
fesora nadzwyczajnego w 1975 roku, a profe-
sora zwyczajnego w 1989 roku. W 1991 roku
zostat cztonkiem korespondentem, a w 2007
roku cztonkiem rzeczywistym Polskiej Akade-
mii Nauk.

Gtéwnymi kierunkami dziatalnosci nauko-
wej Wiestawa Z. Woliniskiego sa: badania zja-
wisk podstawowych, technologia oraz zastoso-
wania fotokatod pétprzezroczystych Ag-O-Cs;
teoria i badania zjawisk podstawowych lase-
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réw gazowych, ich konstrukcje i aplikacje; teo-
ria i badania zjawisk podstawowych laseréw
ciata statego (objetosciowych, cienkowarstwo-
wych i wiéknowych), konstrukcje tych laseréw
i ich aplikacje.

Wiestaw Z. Woliriski jest autorem lub wspét-
autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu
o zasiegu miedzynarodowym, oraz 15 paten-
téw. Jest takze autorem lub wspétautorem wie-
lu prognoz, programéw badar i raportéw oraz
edytorem 13 toméw ,Proc. SPIE” wydanych
w USA. Wyniki badari prowadzonych pod je-
go kierunkiem pozwolity na opracowanie wie-
lu unikatowych przyrzadéw elektronowych
i urzadzen dla uczelni, instytutéw resortowych
i Polskiej Akademii Nauk, klinik oraz zakfa-
déw przemystowych, m.in.: lampy spektralne,
zwieraki mikrofalowe nadawanie—odbidr, nok-
towizor tréjelektrodowy, lasery He-Ne, lasery
YAG:Nd?3* i N,CO,He o pracy ciagtej i im-
pulsowej oraz jonowe lasery Ar'* i Kr'*, obra-
biarki laserowe do drazenia i zgrzewania, mo-
duty laseréw NdYAG do korekgji rezystoréw,
urzadzenie do znakowania laserowego, koagu-
latory argonowe i argon-barwnik do chirurgii
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dna oka, urzadzenia do zwalczania stanéw
nowotworowych w ginekologii z laserami mo-
lekularnymi oraz urzadzenie do zwalczania
nowotworéw metoda fotodynamiczng z lase-
rami argon i krypton.

Dziatalnos¢ dydaktyczng rozpoczat jako
asystent w Katedrze Radiotechniki Politechni-
ki Warszawskiej w latach 1951-1953. W 1965
roku zorganizowat i prowadzit pierwsza w kra-
ju specjalizacje Optoelektronika-Lasery. Opra-
cowat i prowadzit wiele wyktadéw z dziedziny
fizyki i techniki laseréw oraz optoelektroniki.
W obszarze dziatalnosci zwigzanej z upow-
szechnianiem wiedzy prowadzit wyktady w ra-
mach Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk,
w réznych towarzystwach i placéwkach nau-
kowych, uczelniach oraz zaktadach produkcyj-
nych. Kierowat licznymi pracami dyplomowy-
mi oraz wypromowat 12 doktoréw. Trzech jego
wychowankéw zostato profesorami. Jest auto-
rem licznych recenzji prac doktorskich i ha-
bilitacyjnych oraz wystapien o tytut naukowy
profesora.

W 1970 roku wspétorganizowat Instytut
Technologii Elektronowej Politechniki War-
szawskiej (obecna nazwa Instytut Mikroelek-
troniki i Optoelektroniki). Byt zastepca dy-
rektora ds. naukowych Instytutu (1970-1978),
a nastepnie dyrektorem Instytutu (1978-1981)
i rownoczesnie kierownikiem Zaktadu Opto-
elektroniki (1970-1999). W latach 1970-1999
byt cztonkiem Komisji Rektorskiej ds. Badan.
Zorganizowat i prowadzit kierunek Studiow
Doktoranckich Elektroniki i Telekomunikacji
(1979-1981), a w latach 1981-1991 kiero-
wat studiami doktoranckimi Uczelni. W latach
1986-1991 Wiestaw Z. Woliniski kierowat
Centralnym Programem Badawczo-Rozwojo-
wym CPBR-8.14 Podstawy rozwoju techniki
laserowej, a w latach 1995-2001 byt inicjato-
rem i kierowat Programem Priorytetowym Ba-
darn Wtasnych Politechniki Warszawskiej
»Inzynieria Fotoniczna”. Byt cztonkiem lub
przewodniczacym licznych rad programowych
i naukowych instytutéw i osrodkéw badaw-
czych. Obecnie jest przewodniczacym Rady
Programowej Centrum Laserowych Technolo-
gii Metali (Kielce) oraz cztonkiem Rady Nauko-
wej Instytutu Maszyn Przeptywowych Polskiej
Akademii Nauk (Gdarisk).

Od 1978 roku jest cztonkiem Stowarzysze-
nia Elektrykéw Polskich. W latach 1982-2003
petit funkcje przewodniczacego Rady Progra-
mowej czasopisma SEP ,Elektronika”. W latach
1987-1990 byt cztonkiem Prezydium, a od
1990 roku petni funkcje przewodniczacego
Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP. Jest

cztonkiem Editorial Advisory Board kwartalni-
ka ,Opto-Electronics Review”, ktére powstato
z inicjatywy tego Komitetu.

Wiestaw Z. Woliriski jest cztonkiem Ko-
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk od 1978 roku. W latach 1999-
—2007 byt jego przewodniczacym. Od 1991
roku byt przewodniczacym Sekcji Optoelek-
troniki, a od 1999 roku jej Przewodniczacym
Honorowym. W latach 1986-2008 byt redak-
torem naczelnym ,Kwartalnika Elektroniki i Te-
lekomunikacji Polskiej Akademii Nauk”. Obec-
nie jest cztonkiem International Programme
Commitee tego czasopisma. Jest co-editorem
(w obszarze Optoelectronics and Photonics)
,Bulletin of the Polish Academy of Sciences”,
,Technical Sciences” (od 2004 roku) oraz czton-
kiem Komitetu Metrologii i Aparatury Nauko-
wej Polskiej Akademii Nauk (od 2007 roku).

Od 1985 roku byt cztonkiem koresponden-
tem, a od 1986 roku jest cztonkiem zwyczaj-
nym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
W 1987 roku zostat cztonkiem Polskiej Sekcji
SPIE, przeksztatconej w 2008 roku w Polskie
Stowarzyszenie Fotoniczne.

Byt cztonkiem lub przewodniczacym komi-
tetéw naukowych oraz przewodniczacym ho-
norowym wielu sympozjéw i konferencji, m.in.:
,Elektronika Kwantowa i Optyka Nieliniowa”,
,Wiazka Elektronowa, Jonowa i Fotonowa”,
,Technologia Elektronowa”, , The International
Conference on Optoelectronics Science and
Application”, ,Sympozjum Techniki Lasero-
wej”, ,Swiat’rowody i ich zastosowania”, ,Czuj-
niki Elektroniczne i Optoelektroniczne”, ,Inte-
grated Optics” i ,Elektronika”. Petnit réwniez
funkcje Rektora 7 Szkét Optoelektroniki Pol-
skiej Akademii Nauk.

Wiestaw Z. Woliriski jest laureatem zespo-
towej Nagrody Paristwowej Il stopnia za udziat
w rozwoju laseréw molekularnych (1968), lau-
reatem zespotowej Nagrody Premiera (2000)
za opracowanie i wdrozenie lasera argonowe-
go, wielu Nagréd Ministréw Przemystu Ciez-
kiego i Resortu Szkolnictwa Wyzszego oraz
Przewodniczacego Komitetu ds. Nauki i Poste-
pu Technicznego, a takze kilkunastu Nagréd
Rektora Politechniki Warszawskiej.

Za dziatalnos¢ naukowa, dydaktyczna i or-
ganizacyjna zostat odznaczony Krzyzem Ka-
walerskim (1979) i Oficerskim (1989) Orderu
Odrodzenia Polski, wyrézniony srebrng (1976)
i ztota (1986) Odznaka ,Za Zastugi dla Prze-
mystu Maszynowego”, ztota Odznaka ,Zastu-
zony dla Politechniki Warszawskiej” (1978),
srebrng (1988) i ztotg (1997) Odznaka Hono-
rowa Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich, wy-



rézniony Godnoscig Cztonka Honorowego SEP
(2006), medalem 90-lecia SEP (2009), Meda-
lem Pamiagtkowym im. Prof. M. Pozaryskiego
(1986) oraz Medalem Pamiatkowym im. Prof.
J. Groszkowskiego (1993), Medalem Edukacji
Narodowej (1993), Ztotym Medalem ,Za Za-
stugi dla Wojskowej Akademii Technicznej”
(2001) oraz Statuetka (2000) i ,Ztotym Cybor-
giem” (2003) ,za wybitny wkiad w rozwdj pol-
skiej optoelektroniki i optotelekomunikacji”.

Poza zainteresowaniami zawodowymi
Wiestaw Z. Woliniski rzezbi w drewnie, polu-
je oraz hoduje w ogrodzie krzewy i drzewa
ozdobne.
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